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DRAM

DRAM DDR4 de Kingston para aplicaciones integradas

Las DRAM DDR4 internas de Kingston han sido disenadas para satisfacer las
necesidades de aplicaciones integradas y ofrecer una opcién de alta velocidad con
un menor consumo eléctrico.
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DRAM

SEGMENTOS DE MERCADO

Redes 5G/mddulos de telecomunicaciones
(enrutadores wifi y dispositivos de malla)

Equipos de oficina, dispositivos médicos, cajeros
automadticos, maquinas de venta automatica

. — ». .
Hogares inteligentes (barras de sonido, termostatos,
equipos de gimnasia, aspiradoras, IPTV, camas, grifos)

: hH = 1155 :
Ciudades inteligentes (medicién/seguimiento
de climatizacion, iluminacion, consumo eléctrico,
parquimetros)
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NUMEROS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES DE DDR4

Qe Qe Capacidad| Descripcion Paquete Conﬁguracicjm Vel

referencia (palabras x bits)|  Mbps
DS1IGANSCXGRK 8Gb FB%T:EC&;;GQ;‘I’% 75x13x1.2 512Mx16 2666 Mbps | 1.2V
D51IANICXGXN 8Gb FB%ZR:EC;E;T&\S 75X13x1.2 512Mx16 3200Mbps | 12V
D251BACXGXGRK 46b FB%T:Q%?E;’:QS 75x13x1.2 256Mx16 2666 Mbps | 12V
DSTIBANSCXGXNI 8Gb F;é’fgecggegzs 75X13x1.2 512Mx16 3200Mbps | 12V
DIO2BANICPGXNI 86b Fsgﬂzt';fggas 75x13x1.2 512Mx8 3200Mbps | 12V

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Temperatura

de servicio

0°C +95°C

0°C +95°C

0°C +95°C

-40°C +95°C

-40°C +95°C

® Arquitectura de doble velocidad de datos: dos transferencias de datos por ciclo de reloj

e |as transferencias de datos a alta velocidad se efectuan a través de una arquitectura

canalizada predireccionada de 8 bits

reciben con datos para captar los datos en el receptor

datos de ESCRITURAS
Entradas de reloj diferenciales (CKt y CK c)

DLL se alinea con DQ, y las transiciones de DOS con las transiciones de CK

Mascara de datos (DM) para datos de escritura en los bordes ascendente y
descendente del estrobo de datos

Admite codigo de redundancia de ciclo (CRC) de escritura

Compatibilidad con preambulo programable para lectura y escritura

Longitud de rafaga programable 4/8 tanto en modo nibble secuencial como en
modo intercalado

Sustitucion de BL sobre la marcha

Solidez del controlador seleccionada por MRS

Compatible con terminacion dinamica interna

Dos estados de terminacion, como RTT PARK y RTT NOM, modificables mediante
patilla ODT

Compatible con patilla RESET asincrona

Compatible con calibracion ZQ

Compatible con nivelacion de escritura

Este producto es compatible con la Directiva RASP

Disponibilidad de generacion de nivel DQ Vref interno

Compatibilidad con el modo TCAR (Actualizacion automatica controlada por
temperatura).

Compatibilidad con modo LP ASR (Autoactualizacion a baja potencia)

Compatibilidad con el modo de paridad de direccion de comando (CA)
(comando/direccion)

Direccionabilidad por DRAM (PDA)
Compatible con actualizacion de granularidad fina

Compatibilidad con modo Geardown (1/2 velocidad, 1/4 velocidad)

Compatibilidad con interrupcion de actualizacion automatica

Compatibilidad con el modo de ahorro maximo de potencia

tCCD S) para acceso a los bancos del mismo o de diferente grupo de bancos

Los datos estroboscopicos diferenciales bidireccionales (DQS y /DQS) se transmiten/

DQS esta alineado en la periferia con datos de LECTURAS, y alineado en el centro con

Aplicacion de agrupacion de bancos, y disponibilidad de latencia CAS a CAS (tCCDL,

Admite patilla DMI para enmascaramiento de datos de escritura y funcionalidad DBIdc
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